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La invencién se refiere a un dispositivo gque estd compren

dido en el sector de los detalles de los sitemas de talevi-
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sidn, que va destinade a engendrar una cerriente en forma de
dientes de sierra en la bobima de deswiacidn horizontal de ~
un tubo de reproduccida de televisidn v que incluye un tran-
slstor de salida en el circuiteo de salide en ¢l cual va mon-
tada dicha bobina de deswiacidn, estando este transistor ace
plado con un transistor de mando a través de un transforma-
doxr cuyoe secundario va conectado entre la basae y el emisor -
del transistor de salida a través de ura inductancia en se-
rie; mientras una sefial de commutacién, aplicada sn la base
del transistor de wmando, bloguea y desbloquea el transistor
de salida a tra¥és del transformador, la duracién del bloqueo
siendo mayor que el periodo de vuelta de la corriente denta-
da, mientras que el traunsistor de salida es eseucialmente un
transistor asimétrico, de tal forma que al principio del pa~
riodo del recorrido de ida, una corriente de sentido inverso
8 la del fin del periodo del recorrido de ida pueda circular
en la bobina de desviacidén, pasando por el diodo del colec——
tor de base del transistor de salida que estd desbloqueada,
mientras que la tonsidén de alimentacién del transistor de sa
lida es mucho mds alta, por ejempld diez veces nmfs alta gue
el valor desde crasta hasta cresta de la sefibk de conmutsaeidn
aplicada a través del transformador entre la base y el emisor

del transistor de salida.

En condiciones normales, tal diapositivo funciona muy blen.
Sim embargo, se ha comprobado que cuando el transistor de man

do estd estrophado (es decir, cuande no puede ya duministrar
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corriente) o cuando en su circuito de mandc se produce uma

avaria a causa de la cual dicho transistor ne puede ya ha-

cerse conduckor en los momentos que se desso, el transistor
de salida estd también estropeado. Por consiguiente, se co~
rre ol peligro de que estén estropeados no sclamentie unos -
elementos del circuito de mando del transistor de salida, -~
sino también el mismo transistor. Ademds, puede resultar de
esto guite, al proceder a la reparacién, se compruebe en pri-
mer lugar que el transistor de salida ya no funciona y que,

si nc ss cambiara més que éste, 21 nueve transistor de sali-

da pueda estropearse a su vaz.

A fin de eliminar tales inconvenientes, ol dispositivo -
conforme con la invencidn se caracteriza por gue en el secun
dario del transformador se pone wuna derivacién que cousiste
en un condansador cuys impedancia por la fracuencia de repe~
ticién de la corriente dentada es inferior a lé impedancia -

de la autoinductancis secundaria del transformador de mando.

Tal comu se expondrs mas adelante con mia detalles, esta
medida, conforme coun la invencidn, se fundamenis en la idea
de que, cuando, a través del diods del colector de base del
transistor ds salida, se devuelve energia, chando sl trankks
tor de mando no lloga a ser conductor dn los momentos Ggus se
dessan, &s posible que ol transistor ds epalida ss ponga a o3
cilaxr por sf mismo. Como quiera que, cuando dicho tranaistor

se pone & oscilar, la energia de mando en el circuito de base
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del transistor de salida no pueds ya a la larga mantener es-
te transistor de salida en el estado de saturacidén, pa pro-
pia disipacidn del diswmo transistor de salida lleza a ser su
perior & la que alcanza en las condiciones normales de fun-
cionamieato. Por otra parte, en este caso, se hace el bloqueo
de modo mcho mds brusco, es decir, gue la corriente del co~-
lector va decretiende hacia cero con mucha mds lentitud que
cuando el transistor de ﬁando se hace donductpr. De esta for-
0, Ql producto de la corriente y de la teasidn por ests cor-
te progresivo, es mucho mids alto que cuando la coerrleante del
colector se amula répldamente. Ocurre sobre todo por este mo-

tivo que se producen disipaciones mpy fuertes.

Esto quiere decir que, cuando dicho transistor se pone a
cscilar, ya no se cumplen los requisitom normales de bhlogqueo
y desbloqueo, y como quiera que esta ovscilaciénm pusde mante-~
nerse durante algunos periodos, la disipacién total del tran-
sistor de salida sobrepasa aquelle para la cual ha sido cal-
culado, hasta tal extremo que dicheo transistor puede sufrir
graves daifios e incluse estrcpeaése notablemente. Grecias a
iz disposicidn oonformg con la invencidén, segin 1a cusl se =
aflade un condensador por el lado del secundmrio, se suprime =
ia posidilidad de autooscilacién, de tal forma que se puede -
evitar que el transistor de salida s8¢ estropee cuando se pro-

duce alguna averia on el circuito de mando.

La descripcidén que va @ darse a continuacién, con referen-
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clias a los dibujos - clarc estd que tado esto se facilita so
1o a titulo de ejoemplo no limitativo -~ pormitird que se en-

tienda mesjor de qué forma puede realizarse. Por supuesto, =--
las particularidades gque destacan tanto del texto como de las

figuras de los dibujos, pertenccen a décha invencidn.

La figura 1% raepresenta el dispositivo descritc en el pri-

mexr parrafo de esta Hamoria.

La figurs 25 ea un osguema equivalente de una parte dei -~

dispositivo de 1la figura 3%,

La rfigura 3% representa un dispositivo conforme con 1la pre

sente invencidén.

Le figure 4* ensefia sl aspecto de la corriente de colector
¥y la teusidn de colector del trausistor de sgalida cun arreglo
al tiempo, en funcionamiento normal y cuando el trausistor de
mando no se hace conductor, ea el cago en que no se ha apli~

cado la medids conforme ¢on la invencién.

El funclonamiento del dispositivo repressntado emn ls figu-
ra 1% se ha descritc ya prescidiendo de la isductancia en se~«

rie L,., Por esc Lastard con clitar agqui los diversos componen-

B
tes utilizados.

El dispositivo representado en &a figura 1% consta de un
transformador de mando (1) que lleva un primario (2) que va
conactado en el circulto de colector de un transistor de wan-

do (T,) dontroe del circuite de base del cual se aplica la se-
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flal dé mandoe (3). El enrrollamiento secundario (4) del trans-
formador {1} se incluye entre la base (B) y el emisor (E) del
transistor de salida (Tz) ea ol circuito de colector del cual
va introducida la combinacidn en paralela de una bebina de ~-
desviacién (LY} y de ua condensador (CY) ¥ que se alimenta a

partir de una fuente de tensidén (VH).

El funcionamiento de la inductancia en serie (LB) es cono=
cido. Dicha inductancia (LB) se utiliza para consegulr que, -
al final del rscorrido de ida de la corrlente dentada en la -
bobina (LY)’ la corriente de colector del transistor de sali-
da (Tz) pase lo més rdpidamente posible desde un valor final

dado el valor cero.

La figura 2% es el esquema equivalente de uua pgrte del ~-
dispositivo de la figura 1%, Este esquema .ensefia que, cuando
funciona el transistor de mando (T‘). en los momentos en los
cuales dicho transistor es conductor (el interruptor T, de la
figura 2¢ queddndose cerrado}, circula una corrignto (ICI) ——
que va acumulando energia electromagnética en la inductancia
de acoplamiento (L‘}. Dicha corriente<(Ic } eircula dentro =-
del circuito primario del transformador (;} vy ¥s Por este mo-
tivoy; se llamard a continuacién "energia suminiastrads a tra-

vés del primario*.

La figura 2% ensefia también que en #1 circuito secundario

va circulando una corriente X = X
€, B

que va acumilando tam~

veel o
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bién energia en la inductancia del acoplamiento (LK)' Esta -
dltima energia se llamari a continuacidn ®energia suministra«
da a través del segundario*, En la prédctica, en las condicio~
nes normales de funcionamiento, sucede que la “"energia prima-
ria" predomina macho sobre la “eunergfa secundaria'. Esto re~
sulta du que, al estar cerrade, el interrupter (Tl) puede =
considerarss como un cortoecircuito, dade que el transistor -
de mendo (T’) alcanza sntonces prédcticamente la saturacidu.
Por consigulente, a partir del segundario, no se contempla la
inductauncia (Lx)’ sino prédcticamente el cortocircuito. En —-
cambio, & partir del primario, se comtempla la inductancia -~
(LB), la resistencia interma del diodo de base (B) y colec-
tor (C) = (DCZ} asi como la combinacién paralela del condensa
dor (CY) de la bobina (LY)' Bfectivamente, es cierto que, ~-
cuando el interruptor (T‘) esté cerrado, no es necesario prac
ticamente tener wn cuenta la energia primaria. (Para llevar

& cabo tal razonamiento, se considera que las resistencias in
ternas de las fuentes de tensién (Vs) ¥ (Vy) sou précticamen-
te nulas, mientras se dssprecian las inductancias de fuga del
transformador 1). Como quiesra que sl desbloqueo del tranais-
tor (T}) se acciona por medio de la sefial de mando (3} aplick:
da en su basze, loa momentos en los cusles se transmits ener-
gia a la inmductancia (LK) y la medida segin la cual dicha ~w~e
energia me¢ tranamite a dicha inductancia, estdn determinados

del todo.

En cambio, si el tranaistor (T,) noe se haco conductor, por
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que dicho transistor queda eatropeado a causa de una averia
en su circuito de mando, desaparece la energia suminigtrada
a través del primario, de tal forma que ya no actia el mando

del circulto de mando del transistor de salida (Tz).

En este GUltimo case, la energia segundarie desempefia un -
papel gue y¥a no sa comprieba. Ademfds, esta energia secundaria
es mda alta gue en el caso en que se aplica la energfa prima-
ria. En efecto, en este caso, a partir del seccundario ya no =
se comtampla un ﬁortocircuito, sino la inductancia (LX)‘ Por
consigulente, la energia suministrada e partir de la bobina -

(ILY) se va acumulando en las industancias (Lx) ¥ (LB).

Al examinar la corriente del colecter (Icz) y la tensidén -
(VCEZ} del trausistor (‘1‘2), se comprueba lo que siguer la fi-
gura 4* representa dicha corriente de colsector (Icz} ¥y la fi-
gura b la tensidn (ch?_) del transistér ('rz) cuando el tran-
sistor de mando funciona correctemente. En la figura hc, la -
curva (5) representa '1a corriente de colector (Lca), la warva
(6) la tensién del colector (chz} y ia curva {7} la corrien-
te (Lyy) en las bobinas de desviseién (L,), cuando el transis-
tor (Ti) 80 llega a ser conductor. Se supone que el tromeistor
(Tt) sufre una aver{a después fue un periode (0 = tt) v el pe~
riodo de mando (t1 - tz) sigulente se hayan trauscurrido correc
tamente, tal como 1o ensefin la parte fzquiecrda de la figura —-
4e. Si el transistor (T‘) sufre una averia durants el periodo

(0 - 1:2}, se suprims la energie primaria un poco mids pronto ¥y

.ll/CQ
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¢l fenémono puede producirse de modo algo menos agudo, pero
ot prineipio quedas el mismo. Como quiera que el periodo de
ida es superior al periodo {0 - ta), 8l riesgo de un defec-

to de funcionamiento e¢s mayor durante el peddodo de ida.

Bu el momento (th) en gl cual, segin las condicliones nor-
males, el transistor (Tl) llega & ser canduu;or, la energia
no es todavia nula ea las inductancias (Lx) v (LB} Yy por =
consiguiente, sigue clrculando en.el transistor deo galida -
(Tz} una corriente de base y por tanto una corrisnte de coleg
tor, lo que produce una bajada de esta energia reasidual des-
pués del momesuto (t&). 8in embargo, como quiera que las indug
tancias (Lx) y (LB) no reclben de momento ninguna nueva sner-
gia, el transistor (Tz) puede mantenerse mucho tiempo en um
estado de saturacidén después del momento (t#), ¥ se supone —
que en el momento (t5) el transistor (T,) sale del estado de
saturacidn. La corriente de colector (Icz) conserva durante
un breve periodo (tS - ts) un valor prdcticamente constante
¥ luego se anula durante el intervalo (t5 -tT)' En el momen-
to (t7) la energia es nula en las inductancias (L.} y (LB) Y
la corriente de base <IBZ) asi como la corriente de colector

(Ic } son también nulas.
2 .

Durante sl intervalo (tB - t6)' la energfia se va de nuevo
almacendndose en la bobine de desviacién (LY) ¥y 81 la cowmm
rriente del colechor (Ic ) se corta su el intervalo (t6:t7)'

2

esta eusrgia tionde a engendrar una oscilacién en los tormi~

6../&.
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nales del condensador (CY)' La corriente engendrada entonces
se representa por la curva (7) en la figura 4c. Bsto signifi
ca de hecho que al final del periodo de amortiguacién, XHa ——
energi{a se devuelve a las inductancias (Lx} ¥ (LB) a través
del diodo de base ¥ colector (Dcz) que se desbloguea enton=
ces, de tal forma que la energia acumulada e¢a eatas inductan
cias pueda provocar de nueve la aparicién de una corriente -
de base (IBZ) en el transistor (Tz). Bsto quiere decir que sl
fendmeno representado en la figura 4c se repite tantas veces
gomo las pérdidas lo permiten. Sin ecmbargo, sl ostas pérdidas
son débiles, esta autcoscilacién puede mantenerse bastente -~
tiempo vy en tal caso la fuente (VH) desempeiin de hecho el pa-
pel de fuente de emergia. Es evidente que Se¢ podria poner fin
a tal autoascilacién previendo un dispositivo de amortigus-
cidn en el circuito secundario, Sin embargoe, esta amortigus~—
cidn actuaria también en condiciones normales de funcionamien=
to, 1o que reducirias notablemente el rendimiente del circulte,
de tsl formm que esta solucidn no puedn tomarse en sonsidara-
cidn.

St uno se £ijn en la tensién del colector-(?bﬁz} que se ~
produce cuande el transistor de mendo (Ti) noe llega a ser con-
ductor, observa, al examiner la figura 4c, en la cual la cur—
va {6} representa la tensidn del colector (Yégz), que la disi
pacién del transistor de ealida {T,) ha aumeniaedo mucho. Hiem
tras el tranaistor (Té) se encuentra en el estado de satura-
cidn, la tensién de colector (VhEZ} no es muy distinta de ce-
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ro, de tal forma que el producto de la vorriente por la ten-
sién, que determina la disipacidén propia del transistor (Tz),
queds todavia bastanie reducido. Sin embargo, cuando, despuéds
del momento (tS) el trausistor (T,) sale del estado de satu~
raclidn, aumenta rdpidamente la tenslén de colector y por con=
slguliente 81 mismo tiempe el produsto de la coxriente por la
tensidn . Sobre todo porque el bloqueo se hace dentamente duw
rante sl interwvelo (t5‘~17), aumenta mucho la disipacidén pro-
pia del transistor (Tz). Esto resulta sobre tode de la cir--

cunstancia que la tensidn (VCE } sumenta mucho duraunte este
2

" intervalo v que is corrionte conserva una intensidad notable

durante una gran parte do dicho intervalo. Por consiguiente,
la liberacién de calor del transistor de salida (T,) tiene -
consecuencias desastrosas, sobre todo si el fendmonc de.autoqg

cllaclidén se prolonga durante algunos periocdos.

A fin de evitar esta asutooscilacidén, se ha conectado, tal
como lo ensefia la figura 32, um condensador (8), de capacidad
relativamente alta, en paralelo con el secundaric {4) del trans
formador {1). Dicho condemsador {8) se reprosenta también con
rayas discontiinuas en el ssquema equivalente de im figura 28,
La capacidad del condensador (8) se elige tal gue su impedan-
cia, por la frecuencim de repeticién de la corriente dentada,
estéafilta en comparrcidén con la inductancia secundedia (Lz) -
del transformador {1). Se elige com preferencia la capacidad

del condendador citado de tal forma que, por la frecuensie de
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repeticién de Ia corrisuntes dentada, la impedancia del conden-
sador {8) est§ de 3 a 5 veces superior a la impedancia de di-
cha inductancia secundaria (Lz).

Que tal medida pmeda evitar ka antooscilacidn, puedo ex~-
plicarse de la forma siguaiente. En efecto, cuando el transis-
tor (’1‘1) es defectuoso, el circuito secundario contempla, sn
vez de la inductancia de acoplamiento (Lx), -que en aste caso
consta de hecho de la inductancia secuandaria (Lz)-, la combi-~
naciéu o serie de la inductancia antes citada (La} ¥y del cou-
densad'or (8). De esta forma, la parte de la corriente (Icz)-
que va circulando hacia la inductancia de acoplamiento (LX) -
queda reducida de tal modo que la energia que se devuelvenden
tro de dicha inductancia de acoplamiento (Lx) esté demasiado
débil para engendrar la autcoscilacidn. Para decirlo con otres
términos, al introducir el condensador (8), se ha conseguide
que la inductancia aparente en el clrcuite secundario resulte
inferior a 1la inductancia (LX) que se encontraba en ello al -
principio. Como quiera que la bobina (‘LY)’ que suministra 1a
enerzia cuando ¢l diodo de base y colectos (Dcz) es conductor,
puede considerarse como una fuente de corriente, la corriente
que va circulando en la combinacidn paralela formada por (LX)
y (8) es la misma, pero la energia acumulada en la inductan—~
cia aparente (Lsch) es inferior a la que se ha acumilado en

1a bobina (LX) en 1a ausencia del condensador (8).

2

1 L 2
(z Ly '.{7 Ca2 7 Lgop, T By ¥2 que Ly Lsch.). Guanto mayor es
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la capacidad del condensador (8), mis reducida es la energia
acumilada en la inductancia aparente (Lsch)’ asi como menor

el riesgo de ver ¢l circuito ponerse a oscilar. Sin embarge,
no se puede aumentar de manera indefinida la capacidad del
condensador (8), porque en un momento dado la energis pri-
maria llegaria a ser tambiédn demasiado débil para que pueda

el dispositivo funcionear adu correctamente. Sin embarge, se
pusde dar al condeunsador una energis bastante alta (8), por-
gue ¢l saudal de la energia primaria incumbe ak transistor -
de mando (T,). Pof consiguiente, si se aumenta la capacidad
del condensador (83, durante los intervalos a lo largo de los
cuales el transistor de mando (T,) es conductor, ¥é circulan-
do una corriente de colector de intensidad més slta, ya que
debe quedar todavis bastante snergias en la inductancia de aco-
plamiento (LX) para que circule una corriente de base (IBZ) -
bastante intensa en el transistor de salida (Tz) despuéa que
sl trausistor de mando (T‘) se haya bloqueado de nuevo. Sin
embarge, al elegir la relacién de transformacidén n del trans~
formador (1) algo mds alta, pueda conseguirse que, inclusc con
un condensador (8) #a capacidad relativamente alta, no deba —-
circular en el transistor de mando (71) una corriente de colec
tor demasiado intensa. En #fecto, el enroliamieanto priwmario -
(2) tiene un nimero de sspiras n veces mis elevado que el nti=
mero de espiras del enrollamiento secundario (4), de tal for-
ma que la inductancia secundatia (Lz) esté multiplicada por -

una relacién n2 en el circuito primario. El mismo rasonomien-
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to puede hacerse con respecto al condeasador (8), el cual apa~
rece reducido 52 veces en el circuito primario. Resulta que si
se consigue que la impedancia del condensador (8) sea inferior
a la impedancia de la inductancia secundaria (Lz), esta dife-

rencia se aumenta 92 veces por el lado del primario. De esta

forma, la cor;iente de colector necesaria del transistor de -

mando (T}) en el casoc en que n es relativamente alto, serd no-
tablemente menor que si la relacidén de transformacidén fuera -—-
igual a 1/1. Si se supone que el valor desde cresta hasta cres
ta de la ‘sefial de coumutacidn entre la base y el emisor del --
transistor (Ta) es de 7 V mas o menos, y que la tensidén de ali
mentacién Vs del transistor de mando (Tl) asciende & 130 V mds

o menos, el valor n ez igual a 20, de tal forma que 2= 400, -

Gracias a8 esta relacidén de transformacidén, a pesar de que se =
introduzca um condensador (8) de capacidad relativamente alta,

se consigue que,le corriente de colector del transistor de man

do (T,} no llegue & ser demasiado intensa.

En lo que antecede, se ha supuesto que el transformador (1)
no presentaba practicamente inductancia de fuga, Sin embargo,
si tal fuera el caso, el efecto se aumenta aun mas por la in-
troduceién del condensador {(8). En efecto, en este caso, la co
rriente secundaria 102= IB . encuentra en primer lugar el -
condensador (8) y por consigulente tiende a atravesar este dl-

thmo, y -segin une medida algo menor- la combinacién en serie

de las inductancias de fuga y de la inductancia de acoplamion-

coelen
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to (Lx). En cambio, an ol primario, ia corriente primaria —--—

I encuentra en primer lugar la inductancia de acoplamiento

Sy

LLX) y solo wmés tarde, a través do las inductancias de fuga
secundarias, el condensador (8). Por consiguiente, la induc-—
tancia de acoplamiento (Lx) ast4 atravesada por uua corriente
primaria mas ilutensa que la corriente secundaria, lo que faci-
1ita un poco el caudal de energi{e primaria dun las condiciones
normales de funciomamiente en comparacidn con el caso en que
no hayva inductancia de fuga, y complica ligeramente el caudal
de energlia secundaria en el caso en que el transistor (T’) no

ilega a ser conductor,

Hay que observar que el condensador {8) no debe en absolu-
to poner una derivacién a la inductancia de serie (LB). Zn a-
facto, tal como se ha demostrado, asta inductancia se utiliza
paAra que, ed las condiciones normales de funcéonamieunto, la -~
corriente de colector Ioz del transistor de salida (Tz) s9 anu ;
le, tan pronto como resulto posible, al final del recorrido de

ida, y esta funkién de (Lg) no debe recibir ninguna influencia.:

Se facilitan a continuacién algunos Palores prdcticos para

un dispositive del tipo que se reprosenta en la figura 3%:

Relacidén de transformacidén n : 20

500 fult

Inductancia de fuga (L,)

*”

Inductancia de serie (L,) 22/uH

C‘,‘/.’Q
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Condensador (8) :+ 470 kpF

Transistor de mando (T1) :+ Philips, tipo 3D 113
Transistor de salida (T2) t Phnilipag tipe BU {035
Condensador (CY) 1 2,% kpF

Induetancia (L) s 2,1 /ull

Tensién de alimentacidan Vs 3 VS = Vﬁ = 130 V.

Descritas, por manera suficiente, lasfinalidad y naturale-
za de la presente Patents de Intreduceidn, solo resta afiadir,
que, tanto los elementos que se han citado, como sus dimensis
nes y materiales, podrdn ser variades y variables, siempre y

cuando no Modifiquen o cambien lo que es ofjeto primordial de

‘la misma.

No ® 4

Los puntes de invencldn, no nueva, persc no conocidos ni =
puestos en ejecucidén en Espafia, para que constituyan oljeto

de esta Patente de Imtroduccién, por diesz afies, son los sigulen

. test

1¢: Dispositive para productk una corriente en forms do -
dientes de sierra, que estd destinado a engendrar una corrion-
te dentada en la bobina de desviacién horizontal ds un tubo de
reproduccidn de televiesidén y que incluye un traunsistor de sa-~

lida en el circuite de salida en el cual va montada dicha bobi

PR FON
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na de desviacidn, acopldndose este transistor con un transis-
tor de mando a través de un traasformador cuyo secundarioc va
conectado eatre la base y el emisor del transistor de salida
e través de una inductancia en serie, mientras una sefial de
conmutacibn, aplicada ecn la base del transistor de mando, blo
quea ¥ desbloquea el transistor de salida a través del trans~
formador, siendo mayor la duracién del blogqueo que el periodo
de vuelta de la corriente dentada, mientras que sl transistor
de salida es esencialmente an transistor gsiméttico, de tal
forma que, al principio del periodo del recorrido de ida, una
corriente de sentido inverso a la del fin del periodo del re~
corrido do ida pueda c¢ircular en la bobina de desviacién, pa-
sando por el diocdo de base y cole;tor del transistor de sali-
da que estd desbloqueado, mientras que la tensidn de alimenta
oidén del transistor de salida ds mucho wmas alta, por ejemplo
diez veces mds arlta que el valor desde cresta hasta cresta de
la sefial de conmutacidén aplicada a través del transformador -
entre la base y el emisoi del transliséor de salida,caracteri~
zado esencialmente por gque el secundaris ded transformador va
provisto de una derivacidén que consiste en un condensador cuya
impedancia por la fracuencia de repwticidén de la corriente —-
dentada es inferior a la impedancia de da autoinductancia se~

cundaria del tramsformador de mando.

2%2: Dispositivo, segin la reivindicacidén 1%, caracterizado

esenclalmente poxr gue, por la frecuencia de repeticién de la

cenfes
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por una sola cara.

~18=~

corriente dantada, la impedancia de la inductancia secundaria
es més o menos de 3 a 3 veces inferior a la impedancia del cony

densadoer introducide en el secundario.

38: Dispositivo, segin l1la reivindicacidn 1% o 2%, caracte-
rizada esencislmente por que, el enrollamiento primario del =
transistor de mando, tiene un nlmero de espiras igual a n ve-
ces el niimero de espiras del enrollamiento secundario, siende

n por ejemplo igual a 20,

4e: "Dispesitivo para producir una corriente en forma de =~

dientes de sierra®.
Tal y conforme se ha descrito eu la Memoria que antedede,
ilustrado en los planos que se acompafian, ¥, & los finea que

sz han especificado.

Consta esta Memoria de dieciocho hojams escritas a méquina
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